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See specs for product details.
Teilenummer RN2112ACT(TPL3)
Hersteller Touchstone Semiconductor
Beschreibung TRANS PREBIAS PNP 0.1W CST3

Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
B =1 < (o

Teilstatus 2563 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) 80mA
Spannung - Durchschlag CST3
VCE Sattigung (Max) @ Ib, Ic 50v
Serie -

__Exnanded Beschreibuna
Beschreibung

Strom - Kollektor (Ic) (max) PNP - Pre-Biased
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